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BLOQUE 1
• Circuitos Electrónicos Realimentados
• Análisis en Frecuencia de Circuitos Realimentados
• Osciladores

BLOQUE 2
• Amplificadores Operacionales Reales y Aplicaciones
• Subsistemas Electrónicos para Procesamiento de Señal y 
Comunicaciones: Temporizadores Integrados y Aplicaciones. PLL’s y 
Aplicaciones.

BLOQUE 3
• Fuentes de alimentación. Reguladores de Tensión. 
• Reguladores de Tensión Conmutados
• Convertidores de Energía

http://www3.uc3m.es/reina/Fichas/Idioma_1/215.14816.html

Cronograma en Aula Global

http://www3.uc3m.es/reina/Fichas/Idioma_1/215.14816.html
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Evaluación

CONVOCATORIA ORDINARIA
CONVOCATORIA 

EXTRAORDINARIA

CON 
EVALUACIÓN 
CONTINUA

• Evaluación Continua (40%)

- Prácticas (P) (20%) (OBLIGATORIAS)

- Exámenes  parciales tests y/o problemas (20%) (T) 

• Examen Final (EF) (60%) (Nota mínima 4.2 sobre 10)

Nota final = 0.2·P+0.2·T+0.6·EF
Aprobado Nota Final  5 y EF 4.2

• Evaluación Continua (40%)

SE CONSERVA LA NOTA OBTENIDA EN LA 

CONVOCATORIA ORDINARIA

•Examen Final (60%). 

(Nota mínima 4.2 sobre 10)

Nota final = 0.2·P+0.2·T+0.6·EF
Aprobado Nota Final  5 y EF 4.2

SIN 
EVALUACIÓN 
CONTINUA

•Examen Final (60%) (Nota mínima 4.2 sobre 10)

Nota final = 0.2·P+0.6·EF
Aprobado Nota Final  5 y EF 4.2

• Examen Final (100%)

Nota final = EF
Aprobado Nota Final (EF)  5
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Información de contacto

Profesor Despacho E-mail

Jorge Pleite Guerra 1.2.F16 pleite@ing.uc3m.es

José Antonio Belloch Rodríguez 1.2.C.15 jbelloc@ing.uc3m.es
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HORARIO AULA PROFESOR

Magistral Lunes 11h-13h 4.1.E.01 Jorge Pleite

Grupo Viernes 11h-13h 4.1.E.03(05) Jorge Pleite

Lab
(4 sesiones)

Lunes 11h-14h 1.0.E.01
José Antonio Belloch

Eric Gutiérrez
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DATOS Transistor:
β = 200 VBEON = 0.7V VCEsat = 0.2V

Se pide:
1. Calcular el punto de trabajo del

transistor y los parámetros de su
circuito Equivalente

2. Calcular la ganancia, vo/vs, y las
impedancias de entrada y salida a
frecuencias medias.

3. Dibujar cualitativamente el Diagrama
de Bode correspondiente.

EJERCICIO 1: AMPLIFICADOR MONOETAPA

Repaso

TEMA 1: REVISIÓN DE LOS CONCEPTOS BÁSICOS DE AMPLIFICADORES
ELECTRÓNICOS UTILIZANDO COMPONENTES DISCRETOS Y CIRCUITOS
INTEGRADOS

http://ocw.uc3m.es/tecnologia-electronica/componentes-y-circuitos-electronicos/material-de-clase/

DOCUMENTACIÓN DE REPASO (ASIGNATURA COMPONENTES Y CIRCUITOS ELECTRÓNICOS):

http://ocw.uc3m.es/tecnologia-electronica/componentes-y-circuitos-electronicos/material-de-clase


Ejercicios para trabajar fuera del aula
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EJERCICIO 2

DATOS Transistor:
β = 200 VBEON = 0.7V VCEsat = 0.2V

Se pide:
1. Calcular el punto de trabajo del transistor y los parámetros de su Circuito Equivalente
2. Calcular la ganancia, vo/vg, y las impedancias de entrada (Rent) y salida (Rsal) a frecuencias

medias.

VCC = +12V

RE=1k

Q1

Vo

R1=4.5k

R2=2k

C1

C2
RL=100k

+

-

Rent

Rsal

Vg +

Rg=100



Ejercicios para trabajar fuera del aula
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EJERCICIO 3
VCC = +15V

RC=2.7k

RE=750

Q1

Vo

Vg

C1 +

R1=5.7k

R2=1k
C2

C3

RL=100k

+

-

Rent

Rsal

DATOS Transistor:
β = 100 VBEON = 0.7V VCEsat = 0.2V

Se pide:
1. Calcular el punto de trabajo del transistor y los parámetros de su Circuito Equivalente
2. Calcular la ganancia, vo/vg, y las impedancias de entrada (Rent) y salida (Rsal) a frecuencias

medias.



Ejercicios para trabajar fuera del aula
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DATOS:
+Vdd = 15 V
RS = 560 RD = 5,6 K
RG = 1 M RL=10 K
Rg = 50 

Transistor:
IDSS= 10 mA VP = -2 V

ID = IDSS · (1-VGS/VP)2

EJERCICIO 4

Se pide:
1. Calcular el punto de trabajo del transistor y los parámetros de su Circuito Equivalente
2. Calcular la ganancia, vo/vg, y las impedancias de entrada y salida a frecuencias medias.


